
PHILIPS PAL 12/15 
PENTODE 

PHIlIPE%EMISSIUN 

Use : H F amphfier (foreed aircooling) 
er d : lmt forcierter Luftkiihlung) 

Utilisation Amphfio-teur H.F. efrouh par air forcé) 
Gebmiknwiju Hoogfrequentversterker (met geforceerde luchtkoeling) 
Empleo : Amplificador de A.F. (refrigeracién forzada par aire) 

Cathode : Tungsten 
Kathode : Wol 
Cathode : stine 
Kathode : %flm 
Cétodo : Tungsteno 

MR T - 220 V 
e [ 80 A 
T L] 11 A 
A R T = max.2000 V 
WR vt v v e v o o s v s o s o s = max. 8 kW 
Wat. o o v o v vt st e e e e e e - 10 kW 
WE2. o ot i e i e e e e e e e e e e = max. 1,5 kW 
gg » J S T T N I S S £ 
ja =12000V, Vg2 = 1500 V, Ia = 1 A) = 8 mAfV 

................... ~ 30,5 pF 
o T " 58 pF 
CaBle ¢ o e et et e e e ~ 0,05 pF 

Va max 
Vglp 

2 MH2 
Mod. max Telegr Va 

150 m 2 12 XV 110 kV 
9m }33,33] 10kV | 8 kV 
6m] 50 8kV| 65kV| 400 V 

T1 max == 45° C. 
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Characteristics 
Kennlinien : 
Caractéristiques : g Ia-Va 
Karakteristicken : 
Caracterfsticas 
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Characteristics : 
Kennlinien : 

Korettesistisken g Te? + Tg3-Ves Tgl-Ve. 
Caracteristicas : 
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[ Characteristics ¢ s 
Kenalinien : 
Caractéristiques : Ia-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl 
Karakteristieken : 
Caracterfsticas : 
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H.F. class C telegraphy 
HLF. Klasse C Telegraphie 
H.F. classe C télégraphie 
H.F. klasse C telegrafie 
A.F. clase C telegrafia 

A >150 >15 m 

Va 12 10 kV 
Vel A—500 —500 v 
Vg2 Ve s 1500 % 1500 v 

Ia 1,9 2,1 A 
Igl ~ 180 ~ 145 mA 

{gg 2 ~ 525 g ~ 475 mA 

Vgl~ ~ 1000 ~ 950 v 

Whi &~ 180 140 w 
Wi 22,8 21 kW 
Wa 8 8 kW 
Wg2 0,790 0,715 kW 
Wo 14,8 13 kW 

7 65 62 % 

H.F. class B telephony 
H.F. Klasse B Telephonie 
H.F. classe B téléphonie 
H.F. klasse B telefonie 
A.F. clase B telefonia 

a >150 m 

Va 12 kV 
Vgl ~—400 v 
Vg2 M g 1500 v 

Ia 1,0 A 
Igl A~ 651%) mA 
Ig2 A s ~ 40 mA 

Vel~ ~ 350 v 
. Whe r 457) w 

Wi 12 kW 
Wa 8 kW 
Wg2 0,060 kW 
Wo 4*) kW 
7 33 % 

15/1-42 *) vide pag. 0633/2 5622/3 
K 833
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H.F. class C anode modulation 
H.F, Klasse C Anodenmodulation 
H.F. classe C modulation d’anode 
H.F. klasse C anodemodulatie 
AF, clase € modulacién de énodo 

A >15 m 

Va 8 kv 
Vgl ~—500 v 
Ve2 M 2 1200 v 

Ia 1,2 A 
Igl ~ 240 mA 
Is2 A s A~ 1250 mA 
Vgl~ ~ 1000 v 

Whi ~ 240 w 
Wif ~ 4800 %) w 
Wi 9,6 kW 
Wa 3,8 kW 
Wg2 L5 kW 
Wo 5,8%) KW 
7 60,5 % 

class C anode- and screen grid modulation 
Klasse C Anoden- und Schirmgittermodulation 

C modulation d’anode et de grille écran 
klasse C anode- en schermroostermodulatie 
clase C modulacién de 4nodo y de rejilla pantalla 

i >15 

Va 8 kV 
Vgl ~—500 v 
Vg2 M 2 800 v 
Ia 1,32 A 
Igl ~ 260 mA 

Ig2 a 3 s ~ 580 mA 

Vgl~ ~ 840 v 
Va2~ VB s ~ 800%) v 
Whi ~ 220 w 
Wi ~ 5600 1) w 
Wi 10,6 kW 
Wa 3,1 kW 
Wg2 0,465 kW 
Wo 7,5%) kW 
7 70,5 % 

PHILIPS 
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15/1-742 *) vide pag. 0633/2 56223
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H.F. class  C screen grid-suppressor grid modulation 
H.F. Klasse C schirmgitter-Fanggittermodulation 
H.F. classe C modulation de grille écran et de grille d’arrét 
H.F. klasse C sch ooster-vang, dulati 
AF. clase C modulacién de rejilla pantalla y de rejilla supresora 

A >150 >15 m 

Va 12 10 kV 
Vgl ~—500 ~—500 v 

Va2 900 900 v 
Vg3 

Ia 0,87 0,78 A 
Igl ~ 27 ~ 20 mA 
Is2 ~ A z ~ 10 % ~ 60 mA 

Vel~ a 660 ~ 650 v 

Va2~ 9001 9003 v 
Vg3~ e ) ~ ) 

‘Whf ~ 18 ~ 13 w 
Wif A~ 639) ~ 819 w 
Wi 10,5 7.8 kW 
Wa 6,9 4,9 kW 
Wg2 0,063 0,090 kW 
Wo 3,6 %) 2,9 %) kW 
9 3 37 A 

15/1-'42 *) vide pag. 0633/2 5622/4 
K 833
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